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Germanium-Tunneldioden

Tunneldioden eignen sich zum Einsatz als extrem schnelle Schalter sowie fir Anwen-
dungen in der HF-Technik in Verstarker- und Oszillatorschaltungen. Sie stehen in der
Bauform S mit Schraubanschlissen und in der Bauform L mit Bandleitungsanschliissen
zur Verfligung. Die Typenbezeichnungen sind durch Kennfarben festgelegt, die gleich-
zeitig das kathodenseitige Ende kennzeichnen.

Grenzdaten

Spitzenstrom Iem = Iem 5xI mA
Lagertemperatur Ts -55...4+100 | °C
Allgemeine Kenndaten

Spannung bei I Uy etwa 55 mV
Spannung bei b U, etwa 250 mV
Serieninduktivitat Bauform S1) Ls 0,75 nH
Serieninduktivitat Bauform L1 Ls <15 nH
Gehausekapazitat Bauform S Ce 0,5 pf
Gehausekapazitat Bauform L Cg 08 pf
Stromverhéltnis I/, _ o 7(>4) -

?) Gemessen in einer MeBleitung 3,5/9,5
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Bau{orm fur TU 12, TU 13, TU 14

Germanium-Tunneldioden

Kenndaten, Fertigungsiibersicht
fiir eine Umgebungstemperatur Ty = 25°C

Typ (n?A) (27) (gs) f:‘Fl)n Sc(:zl)t'z)e " ?:rl:r; Kennfarbe
B TU4 1,6(1,3...2,0)| 60(<100) | 1,6 (<2) [20(<30) - S | blau
B TUS 1,3(0,8...1,6)| 90 (<150) |2 (<3) 10(<20) — S | weil .
TU 10/1 {1,0(0,9...1,1)|110(<140)| 2 (<3) 2(<5) 3(<4) S | gelb
TU 10/2 {0,7...1,3 110 2 (<3) 2(<5) - S | orange
TU11/1 [2,0(1,8...2,2) [ 80(<110) {1,5 (<2,5) |5(<10) | 2(<3) S | grin
TU11/2 [1,4...26 80 1,5 (<2,5) |5(<10) — S | grau
TU 12/1 |5,0(4,5...5,5) | 30(<50) |1 (<2) 8(<15) | 1(<2) L | rot/braun
TU 12/2 |3,5...6,5 30 1(<2) 8(<15) - L | rot/rot
TU 13/1 |10(9,0...11) | 15(<30) |1(<2) 15(<30)| 1(<2) L | orange/braun
TU 13/2 {8,0...12 15 1(<2) 15(<30) — L | orange/rot
TU 14/1 [20(18...22) | 10(<20) |1 (<2) 30(<60)| 1(<2) L | gelb/braun
TU 14/2 |16...24 10 1(<2) 30(<60) - L | gelb/rot

1) Schaltzeit gemessen mit Tektronix TD-Tester
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Germanium-Backwarddiode

Germanium-Backwarddioden sind Tunneldioden, deren Strommaximum kleiner als
300 pA ist. Der negative Widerstand ist gréBer als 1 kQ, so daB die Diode nicht mehr
als aktiver Zweipol entddmpfend wirken kann. Diese Dioden kdnnen wie normale
Dioden als Gleichrichter, Detektordioden oder Mischer eingesetzt werden. Der Vorteil
der Backwarddioden besteht darin, daB der Stromanstieg in der konventionellen Sperr-
richtung durch den Tunnelmechanismus verursacht wird, und dadurch eine wesentlich
groBere Steilheit des Stromanstieges zustande kommt. Sperrspannungen von etwa
0,5 V sind zuléssig.

Backwarddioden weisen neben den guten HF-Eigenschaften eine besonders steile
DurchlaBkennlinie auf. Es fehlt die bei anderen Dioden vorhandene Schwellenspan-
nung. Damit kénnen Backwarddioden zur Gleichrichtung kleinster héchstfrequenter
Wechselspannungen eingesetzt werden.

Die Typenbezeichnung wird durch einen griinen Farbpunkt auf der Kathodenseite
gekennzeichnet,

Kenndaten (T = 25 °C)

Sperrspannung (Ig = 300 pA) Ur 420...520 mV
DurchlaBspannung (Ir = 3 mA)- Ur 80...120 mV
Gesamtkapazitat (Cg + C)) Cp 1...3 pf
Gehé&usekapazitat') Cs 0.8 pf
Strommaximum I < 300 HA
Grenzdaten
max. Spitzensperrspannung URM etwa 0,5 \"
Spitzenstrom (FluBrichtung) im 5 mA
Spitzenstrom (Sperrichtung) I iRM 5 mA
Temperaturbereich Ty -50... +100| °C
max SmA
3mA
UR -— — UF
900mv| [470 70 100mv

L

300uA

max5mA
) Anschliisse
rechtwinkelig l
abgebogen

Iy
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